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PRESENTACION

Este programa pretende asentar las bases tedricas y practicas que el estudiante de las carreras de electrénica y

electrotecnia debe poseer en lo que a componentes y circuitos electrénicos se refiere.

Para ello se presentaran los principios basicos de la fisica del estado sélido, lo que luego permitird hacer un estudio
introductorio de los principales componentes electronicos como lo son los diodos y en especial los transistores. Con
estos dispositivos se plantearan algunas aplicaciones elementales que seran analizadas apoyandose en los

conocimientos de redes que los estudiantes poseen.

Por medio de la resolucién de problemas el alumno podra asimilar los distintos conceptos y principios necesarios

para su carrera.

PROPOSITOS

e Presentar los aspectos basicos de la constitucion de la materia.
¢ Introducir al estudiante a la teoria general de los semiconductores, sus circuitos y aplicaciones.
e Capacitar al alumno en el disefio y manejo de los tipos de rectificadores y fuentes de alimentacion.

e Introducir al alumno en el estudio de los transistores.
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Propiciar el desarrollo de la capacidad de abstraccion y generalizacion, asi como la formacion de un individuo

analitico y reflexivo.

OBJETIVOS GENERALES

Conocer los componentes basicos en los que se sustenta todo el estudio de la electrénica actual.

Que el estudiante desarrolle la capacidad de abstraer el funcionamiento de un circuito electronico basado en

componentes semiconductores basicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Comprender los principios basicos de la fisica del estado sélido y aplicarlos al estudio de los diodos.

Estudiar las principales aplicaciones de los diodos.

. Analizar la composicion de los transistores de efecto de campo y de los transistores de unién bipolar.

Estudiar las aplicaciones basicas de los transistores FET y BJT.



OBJETIVO N° 1: Comprender los principios basicos de la fisica del estado sélido y aplicarlos al estudio de los diodos.

CONTENIDO
SEMANA | ACTIVIDADES DEL PROFESOR ACFI:Z{I];;E?ODEL EVALUACION
1. Introduccion a la fisica v" Exposiciéon del docente y|v Participacion activa|v’ Para evaluar el logro
del estado so6lido. discusion dirigida del tema. en las discusiones. de esta wunidad se
v' Desarrollo  de  ejercicios |v" Resolucion de re(i?ml??da d la
2. Composicion del diodo demostrativos. ejercicios ap ICS clon ¢ ¢ um
de union. concernientes  al prucba escrita.
tema.
3. Principio de 1-4
funcionamiento del
diodo de unidn.
4. Eldiodo Zener,
composicion y
funcionamiento.
5. Diodos especiales.
RECURSOS PARA EL. APRENDIZAJE: VALOR DE LA
EVALUACION:
Pizarrén, tiza y ejercicios propuestos.
BIBLIOGRAFIA: PESO: 20%

Analisis Introductorio de Circuitos Eléctricos. Robert L. Boylestad.

Analisis de Circuitos de Ingenieria. Williams Hayt.

PONDERACION: 50%




OBJETIVO N° 2: Estudiar las principales aplicaciones de los diodos.

CONTENIDO

SEMANA

ACTIVIDAD DEL
ALUMNO

EVALUACION

1. Limitadores y
Recortadores.

2. Rectificadores.

1.1.Rectificador de media
onda.

2.2 Rectificador de onda
completa.

3. Tipos de filtros para
fuentes.

4. Fuentes de tension
reguladas.

5-8

ACTIVIDADES DEL
PROFESOR
v Exposicion del docente vy
discusion dirigida del tema.
v’ Desarrollo de gjercicios

demostrativos.

v' Participacion activa
en las discusiones.

v" Resolucion de
gjercicios
concernientes al
tema.

v' Para evaluar el logro
de esta unidad se
recomienda la
aplicacion de una
prueba escrita.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: VALOR DE LA
EVALUACION:

Pizarrén, tiza y ejercicios propuestos.

BIBLIOGRAFIA: PESO: 30%

Analisis Introductorio de Circuitos Eléctricos. Robert L. Boylestad.

Analisis de Circuitos de Ingenieria. Williams Hayt.

PONDERACION: 50%




OBJETIVO N° 3: Analizar la composicion de los transistores de efecto de campo y de los transistores de union bipolar.

CONTENIDO SEMA | ACTIVIDADES | ACTIVIDAD DEL
NA DEL PROFESOR ALUMNO EVALUACTON

1. El Transistor de Efecto de Campo, Metal- v Exposicion del | v Participacion v" Para evaluar el logro
Oxido-Semiconductor. docente y discusion activa en las de esta unidad se
1.1 Tipos de MOSFET. dirigida del tema. discusiones. recomienda la
1.2 Métodos de fabricacion. v" Desarrollo de |v" Resolucion de aplicacion de una

1.3 Curvas caracteristicas y regiones de ejercicios ejercicios prueba escrita.
operacion. demostrativos. concernientes al|v" También se sugiere
1.4 Polarizacion. tema. plantear ejercicios a
1.5 Operacion en pequefia y gran sefal. 9-12 ser resueltos por el

2. El Transistor de Union Bipolar.
2.1 Tipos de BJT.
2.2 Métodos de fabricacion.
2.3 Curvas caracteristicas y regiones de
operacion.
2.4 Polarizacion.
2.5 Operacion en pequefia y gran sefial.

alumno individual o
en grupo.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

Pizarron, tiza y ejercicios propuestos.

VALOR DE LA
EVALUACION:

PESO: 30%

BIBLIOGRAFIA:

Analisis Introductorio de Circuitos Eléctricos. Robert L. Boylestad.

Analisis de Circuitos de Ingenieria. Williams Hayt.

PONDERACION: 50%




OBJETIVO N° 4: Estudiar las aplicaciones basicas de los transistores FET y BJT.

CONTENIDO ACTIVIDADES | ACTIVIDAD DEL
SEMANA DEL PROFESOR ALUMNO EVALUACTON

1. Aplicaciones con MOSFET. v' Exposicion del | v' Participacion Para evaluar el logro
. , docente y activa en las de esta unidad se

1.1 Amplificador con fuente comun. . . . ) .
discusion discusiones. recomienda la
1.2 Amplificador con drenador comtn o dirigida del . aplicacion de una

: v Resolucion de :
seguidor de fuente. tema. . prueba escrita.
. _ ejercicios

1.3 Amplificador generalizado con FET. v Desarrollo  de concernientes  al También se sugiere
1.4 Circuitos de conmutacion. 1316 ejercicios. tema. plantear ejercicios a
B} demostrativos. ser resueltos por el

2. Aplicaciones con BJT.
2.1 Amplificador con emisor comun.
2.2 Configuracién con base comun.

2.3 El seguidor de emisor.

alumno individual o
en grupo.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

Pizarron, tiza y ejercicios propuestos.

VALOR DE LA
EVALUACION:

PESO: 30%

BIBLIOGRAFIA:

Analisis Introductorio de Circuitos Eléctricos. Robert L. Boylestad.

Analisis de Circuitos de Ingenieria. Williams Hayt.

PONDERACION: 50%




BIBLIOGRAFIA GENERAL

Jacob Millman. Microelectrénica. Editorial Mc. Graw Hill. 2da Edicion. 1987.

Grey and Meyer. _Analisis y disefio de circuitos integrados analdgicos. Editorial Prentis Hall. 2da Edicion. 1984.

Sedra and Smith. Dispositivos Electronicos y Amplificacidon de Senales. Editorial Mc. Graw Hill. 3ra Edicion. 1989.

Shilling Donal and Belove Charles. Circuitos Electronicos. Editorial Mc. Graw Hill. 3ra Edicion. 1989.





